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Схема v3 –уменьшение избыточности – дешифратора    as_dvig_shem_v3  на10-07-2015
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Схема v4 уменьшение избыточности  дешифратора as_dvig_shem_v4
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Схема v5 уменьшение избыточности  дешифратора as_dvig_shem_v5.spl7
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силовые транзисторы   

irf630  http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-mosfet/irf630.html
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 irf7314 -    http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7314.pdf
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Description

Fifth Generation HEXFETSs from International Rectifier
utilize advanced processing techniques to achieve
extremely low on-resistance per silicon area. This
benefit, combined with the fast switching speed and
ruggedized device design that HEXFET Power
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The SO-8 has been modified through a customized
leadframe for enhanced thermal characteristics and
multiple-die capability making it ideal in a variety of
powerapplications. With these improvements, multiple
devices can be used in an application with dramatically
reduced board space. The package is designed for
vapor phase, infra red, or wave soldering techniques.
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http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/518541/IXYS/IXGP36N60A3_09.html
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moc3043  4n25 – т.е. требуется питание для включения ПТ
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http://www.ebvnews.ru/technical/lsps/3435.html#more-3435
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Перевод схемы на КМОП логику для использования  управления КМОП силовых транзисторов
 http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-2.htm
Таким образом, элементы микросхемы КР1561ПУ4 при питании от напряжения 5 В позволяют нагружать их на 2 входа микросхем серии К155 или 8 входов микросхем серии К555.
Микросхема К176ПУ5 (рис. 164) предназначена для согласования выходов микросхем ТТЛ со входами микросхем КМОП. При напряжении питания 5 В на выводе 15 и 9...10 В на выводе 16 на входы микросхемы можно подавать сигналы с выходов микросхем ТТЛ, выходные сигналы будут соответствовать уровням микросхем КМОП.
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